






















































































专利名称(译) 带像素存储器的有源矩阵显示器

公开(公告)号 US6765549 公开(公告)日 2004-07-20

申请号 US09/707054 申请日 2000-11-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 YAMAZAKI SHUNPEI
KOYAMA JUN

发明人 YAMAZAKI, SHUNPEI
KOYAMA, JUN

IPC分类号 G09G3/32 H01L21/70 H01L21/84 G09G3/30 G09G3/20 H01L21/77

CPC分类号 G09G3/3266 G09G3/3291 G09G3/2018 G09G3/2022 G09G2300/0408 G09G2300/0842 G09G2300
/0857 G09G2320/0233 H01L27/1214

优先权 1999337004 1999-11-29 JP
1999316935 1999-11-08 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种显示装置，能够防止存储在EL驱动TFT的栅电极中的电荷减少，由
于开关TFT的漏电流而减少，并且能够防止EL元件发出的光的亮度降低
提供。开关TFT的源区和漏区的一个区域连接到SRAM的输入侧，并且
SRAM的输出侧和EL驱动TFT的栅电极连接。SRAM存储输入数字数据
信号，直到输入下一个数字数据信号。
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